СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Явление фотопроводимости полупроводников.

Введение. Цели и задачи спецкурса. Литература. Содержание. Краткая историческая справка. Фотопроводимость. Основные величины и соотношения, характеризующие фотопроводимость. Фоторезисторы.

Тема 2. Фотогальванический эффект в полупроводниках.

Механизм образования фото - Э Д С в полупроводниках с электронно-дырочным переходом. Конструкции фотодиодов. Фотодиоды ср-п- переходом и с р-1-п - переходом. Фотодиоды с барьером Шоттки. Лавинные фотодиоды. Фототранзисторы. Фототиристоры.

Тема 3. Полупроводниковые источники оптического излучения.

Инжекционная люминесценция в полупроводниках. Инжекционные светодиоды с р-п - переходами. Светодиоды с антистоксовыми люминофорами.

Изучающие диоды для ВОЛС. Основные характеристики светодиодов.

Тема 4. Оптроны.

Структурная схема оптрона. Элементы оптрона. Параметры, характеризующие работу оптронов. Резисторные и диодные оптопары. Транзисторные и тиристорные оптопары. Параметры оптопар различного типа. Оптоэлектронные микросхемы.

Тема 5. Оптические транспаранты и экраны.

Электрически управляемые транспаранты. Принципы работы оптически управляемых транспарантов. Газоразрядные и жидкокристаллические экраны. Другие виды экранов.

Тема 6. Волоконно-оптические линии связи.

Волоконные световоды. Принципы построения волоконно- оптических линий связи (ВОЛС) и их особенности. Компоненты ВОЛС. Перспективные направления технических разработок в области оптической связи.

